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管脚描述

(A) 串口时钟 (SCL) 

在 SCL 的上升沿接收收据，在 SCL 的下降沿送出数据。 

(B) 串口数据 (SDA) 

是串口器件的数据输入端。开漏输出同时用作应答确认信号的输出端口。 

(C) 器件地址(A0) 

A0 是串口器件的选择信号，通常硬件连接到 VIH或 VIL。如果不连接，内部认为是 VIL。 

(D) 电位器端头 (RH  RW  RL) 

电位器的高端，滑动端和低端。RH 的电位可以高于或低于 RL，但 RH 和 RL 不能高于 VDD，也不能

低于 GND。 

器件操作

(A) 串口时钟和数据传输

SDA 通常外接上拉电阻，数据只允许在时钟 SCL 低电平时改变。其它的如下描述的 SDA 的跳变都可

能进入开始状态或停止状态。 

(B) 开始状态

当 SCL ≥VIH，SDA 高到低的跳变进入开始状态。  只有进入开始状态输入指令才有效。 

(C) 停止状态

当 SCL ≥VIH，SDA 低到高的跳变进入停止状态。进入停止状态则终止所有有效的读写。读指令完成

后进入停止状态则器件进入待机模式。如果在写指令完成后进入停止状态，器件在完成编程后进入待机

模式。  

(D) 应答

器件接收到每个字节后输出"0" 确认收到地址或者数据。在每个字节后的第九个时进行应答。 

 
 

 

 
图 3：开始状态和停止状态 

 

SCL 

SDA 

开始状态 停止状态  数据有效    数据变化
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图 4： 输出确认的时序 

(E) 指令格式

对 FT6116 的写操作包括器件地址，一个字节长度的操作命令，一个字节长度的数据。数据写入的寄存

器地址由操作命令决定。(图 3)。 
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图 5：指令格式 

(F) 器件地址

FT6116 有 7 位器件地址，第 8 位是 N/W 位。N/W 为低表示写操作，为高表示非操作命令。表 1 列出

了 FT6116 的器件地址。高 4 位的器件地址总是 0101，A2 和 A1 是 FT6116 的出厂设置(表 1)。连接

A0 到 GND 或 VDD 来选择 I2C 器件地址中的一个。 每个器件必须有一个唯一的地址来分享总线。同一

总线上最多有 8 个 FT6116。 

SCL 

数据输入 

数据输出 

    开始状态 

应答
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ADDRESS BYTE PART 

SUFFIX A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 N/W 
L 0 1 0 1 0 0 0 N/W 
L 0 1 0 1 0 0 1 N/W 
M 0 1 0 1 0 1 0 N/W 
M 0 1 0 1 0 1 1 N/W 

N 0 1 0 1 1 0 0 N/W 

N 0 1 0 1 1 0 1 N/W 

P 0 1 0 1 1 1 0 N/W 

P 0 1 0 1 1 1 1 N/W 

表 2： 器件地址 

(G)  操作命令

D2V:：数据写入易失存储寄存器 ，滑动端位置更新为易失存储寄存器中的数据。 

D2NV:：数据写入非易失存储寄存器，滑动端位置保持不变。 

NV2V：数据从非易失存储寄存器传送到易失存储寄存器（ 滑动端位置更新）。  

V2NV：数据从易失存储寄存器传送到非易失存储寄存器。 

SDIN：数字电位计进入关断模式。此模式中，电阻阵列完全和 RH 端断开，滑片移动到离 RL 最近的位

置，如下图所示 

RH

RW

RL
 

图 6 

SDOUT：退出关断模式，并且滑片将回到关断之前的位置。 
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表 3： 操作指令 

 
 

LOW

HIGHt
t

t
LOWt

t F R

t SU.DATt HD.DATt HD.STAt SU,STA t SU.STO

tDH t BUFt AA
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SDA IN

SDA OUT

 
 

图 7： SCL 和 SDA 接口时序 
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AC 特性
 

VDD 
2.5 V 5.5 V 符号 

 
参数 

 最小值 最大值 最小值 最大值 
单位 

fSCL 时钟频率 - 400 - 400 kHz 
tLOW 时钟低电平时间 1.2 - 1.2 - µs 
tHIGH 时钟高电平时间 0.6 - 0.6 - µs 
tI 噪声抑制时间  50 - 50 ns 
tAA 时钟低到数据有效 0.1 0.9 0.1 0.9 µs 

tBUF 新传输开始前总线的释

放时间 1.2 - 1.2 - µs 

tHD.STA 开始信号保持时间 0.6 - 0.6 - µs 
tSU.STA 开始信号建立时间 0.6 - 0.6 - µs 
tHD.DAT 输入数据保持时间 0 - 0 - µs 
tSU.DAT 输入数据建立时间 100 - 100 - ns 
tR 输入上升时间 - 0.3 - 0.3 µs 
tF 输入下降时间 -- 300 - 300 ns 
tSU.STO 停止信号建立时间 0.6 - 0.6 - µs 
tDH 输出数据保持时间 50 - 50 - ns 
tWR 数据写入时间 - 5 - 5 ms 

  数字电位计的 AC特性  
（ 除非另有说明规定工作范围为：VDD = +2.7V to +5.5V, VH = VDD, VL = GND, TA = -40oC to +85oC。 
 典型值工作条件是 VDD = +5.0V, TA= +25oC。） 
 

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位

200kΩ - 2 - 
100kΩ - 1 - 
50kΩ - 0.5 - 
25kΩ  -3.0 - 

滑动片稳定时间

（1） 

10kΩ 

tIW 

- 0.2 - 

us

200kΩ - - 25 - 
100kΩ - - 50 - 
50kΩ - - 100 - 
25kΩ - - 200 - 

宽带-3dB (2) 

10kΩ - - 400 - 

kHz

存储时间 tWSC 5 - - ms

 
注: 数字时序是由设计保证的，并非测试值。 

1: 滑动片稳定时间是连续两个抽头之间从0%到50% 电压变化的上升时间（最差情况）。 VH = VDD, VL 
=GND, 滑动端没有负载，并用10pF 示波器探针测量。 

 2: 滑动端设置在中间并带有10pF容性负载， VL = GND, 交流源加在RH端, RW为输出端。 
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DC 特性
（ 除非另有说明规定工作范围为：VDD = +2.7V to +5.5V, VH = VDD, VL = GND, TA = -40oC to +85oC。 典型

值工作条件是 VDD = +5.0V, TA= +25oC。） ( 1) 
 

参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 
电阻特性 
电阻器阻值 RH-L -  -25%   25% 
电阻器阻值温度系数 TCR -  - 35 - ppm/°C
比率温度系数   -  - 5 - ppm/°C
积分线性误差(2) INL VDD = 5V - ±0.15 ±3.0 LSB
微分线性误差(2) DNL VDD = 5V - ±0.15 ±2.0 LSB
电阻积分线性误差(3) R-INL VDD = 5V - ±0.15 ±0.5 LSB
电阻微分线性误差(3) R-DNL VDD = 5V - ±0.15 ±0.5 LSB
刻度误差 - )4(   -  - -0.5 - LSB
零刻度误差(4) -  -  - 0.5 - LSB
滑动片电阻(5) RW -  - 325 675 Ω
逻辑输入 
高电平输入电压(6) VIH -  0.7xVDD - - V
低电平输入电压 VIL -  - - 0.3xVDD V
输入漏电流 ILEAK -      -  ±1 μA
输入电容 -   -  - 5 - pF
存储器可靠性 
数据保持  - TA = +85oC - 50 - Years
耐久性   - TA = +25oC - 200,000 - Stores
电源特性 
电源电压 VDD -  2.7 - 5.5 V
静态电流 IDD (7) - 0.5 1 μA
编程电流 -   (7, 8)  - 2 3 mA

 
注： 1: 所有器件都进行25oC测试， 在-40oC < TA< +85oC的器件特性是由设计保证的。 

2: DNL 和 INL 是把电位计作为分压电路来测量的。VH = VDD， VL = GND ，RW为输出端并没有负载。 
3: 可变电阻的DNL 和 INL，RH 不接电位 ，VL = GND， 注入100μA 电流到 RW。

4: 满刻度误差为：(VW -VH)/(VH/63)，零刻度误差为：(VW -VL)/(VH/63)。 
5: 滑动片电阻为，RW = max[(VW-VH) / IW]，注入100μA 电流到 RW， VL = GND。 
6: 在数字输入在 (VDD - 0.5V) ~ (GND + 0.5V)范围内时，器件消耗电流将远大于上面注明的值。  
7: 数字输入是 VDD或GND, TA = +25oC 。 
8: 编程电流只在保存滑动片设置到非易失性存储器时存在。
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订购信息（TBD）
 

Order code Vcc Temperature 
Range Package Option Packaging
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 TSSOP8 封装概貌图

 
 

尺寸（毫米） 尺寸（英寸）
编号

最小值 最大值 最小值 最大值

D 2.900  3.100  0.114  0.122  
E 4.300  4.500  0.169  0.177  
b 0.190  0.300  0.007  0.012  
c 0.090  0.200  0.004  0.008  

E1 6.250  6.550  0.246  0.258  
A   1.100    0.043  
A2 0.800  1.000  0.031  0.039  
A1 0.020  0.150  0.001  0.006  

 )CSB( 620.0 )CSB( 56.0 e
L 0.500  0.700  0.020  0.028  

 )PYT( 10.0 )PYT( 52.0 H
θ 1° 7° 1° 7° 
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SOP8 封装概貌图

 

尺寸（毫米） 尺寸（英寸）
编号

尺寸（毫米） 尺寸（英寸） 编号 尺寸（毫米）

A 1.350  1.750  0.053  0.069  
A1 0.100  0.250  0.004  0.010  
A2 1.350  1.550  0.053  0.061  
b 0.330  0.510  0.013  0.020  
c 0.170  0.250  0.006  0.010  
D 4.700  5.100  0.185  0.200  
E 3.800  4.000  0.150  0.157  
E1 5.800  6.200  0.228  0.244  

 )CSB( 050.0 )CSB( 072.1 e
L 0.400  1.270  0.016  0.050  
θ 0° 8° 0° 8° 
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 MSOP8 封装概貌图

 

 

尺寸（毫米） 尺寸（英寸）
编号

最小值 最大值 最小值 最大值

A 0.820  1.100  0.320  0.043  
A1 0.020  0.150  0.001  0.006  
A2 0.750  0.950  0.030  0.037  
b 0.250  0.380  0.010  0.015  
c 0.090  0.230  0.004  0.009  
D 2.900  3.100  0.114  0.122  

 )CSB( 620.0 )CSB( 56.0 e
E 2.900  3.100  0.114  0.122  
E1 4.750  5.050  0.187  0.199  
L 0.400  0.800  0.016  0.031  
θ 0° 6° 0° 6° 
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提供本文档的中文版仅为了便于理解。请勿忽视文档中包含的英文部分，因为其中提供了有关 IES 产品性能和使
用情况的有用信息。IES 及其分公司、各级主管与员工及事务代理机构对译文中可能存在的任何差错不承担任何
责任。建议参考 IES 的英文原版文档。

本说明书中所述的器件应用信息及其他类似内容仅为您提供便利，它们可能由更新之信息所替代。确保应用符合
技术规范，是您自身应负的责任。IES 对这些信息不作任何明示或暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或
担保，包括但不限于针对其使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的适用性的声明或担保。IES 对因这些信
息及使用这些信息而引起的后果不承担任何责任。如果将 IES 器件用于生命维持和/或生命安全应用，一切风险
由买方自负。买方同意在由此引发任何一切伤害、索赔、诉讼或费用时，会维护和保障 IES 免于承担法律责任，
并加以赔偿。在 IES 知识产权保护下，不得暗中或以其他方式转让任何许可证。
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